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Responsable de tutorizacion: Manuel Calixto
Correo electronico: calixto@ugr.es
Departamento: Matematica Aplicada

Area de conocimiento:

Responsable de cotutorizacion: Juan B. Roldan Aranda
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Departamento: Electronica y Tecnologia de los Computadores

Area de conocimiento: Electrénica

(Rellenar solo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo:

Titulo: Estudio de la conduccion de carga en memristores fabricados con materiales
bidimensionales
Niimero de créditos: [ _]6 ECTS [X]12 ECTS

Tipologia del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):

[11. Revisiones y/o trabajos bibliograficos sobre el estado actual de aspectos especificos relacionados con
la titulacion

|Z2. Estudio de casos, tedricos o practicos, relacionados con la tematica de la titulacion, a partir del
material disponible en los centros

[ ]3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.

[ 4. Elaboracion de nuevas practicas de laboratorio

[_]5. Elaboracion de un informe o un proyecto en el ambito del grado de naturaleza profesional

[_16. Trabajos relacionados con las practicas externas

Descripcion y resumen de contenidos:

Se estudiaran los dispositivos memristivos fabricados con electrodos metélicos y dieléctricos de
materiales 2D, como el nitruro de boro hexagonal. Se analizardn las medidas experimentales de
corriente y se modelardn mediante filamentos conductivos a través del dieléctrico. Estos
filamentos pueden ser continuos, dando lugar a transporte 6hmico, o presentar varias roturas. En
este caso se modelaria como un cluster de trampas de naturaleza metélica separados por barreras
de potencial.

El modelado de esta estructuras se realizaria en el contexto de la mecanica cuantica, estudiando el
coeficiente de transmision a través de una o varias barreras de potencial, sus resonancias y
fenomenos ligados al diodo tunel resonante.




Actividades a desarrollar:

-Analisis de medidas experimentales. Estudio de la fisica de la estructura fabricada.
-Desarrollo de las ecuaciones fisicas que describen el transporte.

-Ajuste de las constantes del modelo utilizando datos experimentales.

-Célculo de estructuras con varias barreras de diferentes dimensiones fisicas.

Objetivos planteados

Andlisis de medidas experimentales. Estudio de la fisica de la estructura fabricada.

Desarrollo de las ecuaciones fisicas que describen el transporte.

Calculo de estructuras con varias barreras de diferentes dimensiones fisicas.
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